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摘要(译)

本发明公开了一种有机发光二极管封装结构及封装方法、显示装置，该
封装结构包括：设置于基板上的有机发光二极管显示区域，显示区域上
设置的阴极图案，以及阴极图案上设置的第一无机阻挡层，位于第一无
机阻挡层上的有机缓冲层，有机缓冲层的边缘在显示区域的边缘区域与
阴极图案电连接；第二无机阻挡层，所述第二无机阻挡层的边缘在所述
显示区域的边缘区域与所述基板直接相连，以包覆其他各层。该结构由
于有机缓冲层导电且透明，且有机缓冲层的边缘在所述显示区域的边缘
区域与所述阴极图案电连接，在增加阴极图案导电性的同时，又不影响
封装的透过率，从而在保证封装工艺简单以及不影响显示装置开口率的
情况下降低IR drop。
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